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O projeto de oscilador transistorizado para microondas pode ser realizado, empregando o modelo linear
para pequenos sinais, definido em termos de pardmetros de espalhamento. O projeto consiste em

utilizar um circuito ressonante acoplado a um par de terminais do transistor, de modo que, o par

oposto apresenta resist6ncia negativa nas frequdncias de interesse. Embora um oscilador opere em

niveis de grandes sinais onde esta teoria n5o 6 inteiramente vdlida, a mesma pode ser utilizada para o
projeto dos circuitos sintonizados, os quais efetivamente determinam a frequdncia de operagSo do

dispositivo. Os circuitos foram construfdos por t6cnica de filmes finos sobre substrato de alumina, sendo

os transistores encapsulados em cer6mica. No intervalo de 4 a 5 GHz obteve-se potencias de 3 a 10 dBm

respectivamente, com estabilidade em frequdncia a temperatura constante da ordem de 1x10-4.


